2.4. Выбор и описание элементной базы

Выбор элементной базы определяется системой элементов заложенных в базовом устройстве. Базовым устройством является НЖМД, поэтому в качестве элементной базы выбираем микросхемы К555 серии.

Достоинства:

1) Функциональная полнота

2) Серия хорошо освоена в серийном производстве

3) Имеет высокую нагрузочную способность

4) Имеет стандартный уровень сигналов и легко стыкуется с другими сериями

5) Имеет не высокую стоимость

ИМС серии К555 – это набор полупроводниковых логических схем ТТЛШ.

ИМС сохраняют свои параметры при воздействии следующих внешних условий:

1. Температура от –10 до +70 (С

2. Атмосферное давление от 15мм до 3 атмосфер

3. Влажность воздуха до 98% при t=40 (С

4. Вибрации в диапазоне то 5 до 200 Гц 

5. Многократные удары с ускорением до 35g
6. Линейные нагрузки до 150g
7. Тепловые удары от –10 до +70 (С

Основные технические характеристики ИМС К555

1. Напряжение питания то источника постоянного тока +5В(5%

2. Значение логической ‘1’ U1( 2.4В

3. Значение логического ‘0’ U0( 0.4В 

4. Среднее время задержки на один логический элемент t зд.ср ( 18нс

5. Гарантийная наработка на отказ Тср. = 100000 ч

6. Потребляемая мощность Р( 2мВт

7. ИМС имеют пластмассовый корпус со стержневыми выводами. Причем общий провод подается на вывод 7,8 или 12 в зависимости от степени интеграции микросхемы. Питание подается на 14,16 или 24 вывод.  
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